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Neste trabalho, apresentamos um estudo da sletrodeposicac
do cobre em superficies de polietilenc de baixa densidade (LDPE)
pré-irradiados em um acelerador d» elétrons. O polletilenc pos-
sul uma superficie hidrofdbica, baixa energia de superficie e
wolhabilidade o que leva este termoplasticc a possuir proprieda-
des de adesdo a metais muito baixa. Filmes de polietileno{LDPE}
foram irradiados na presenca de ar ap um acelerador linear a ta
xas de dose de irradiagio de 20-30 kgy. #~ ' o dose de | MGy. Wo-
tou-se nas lmo;lral pré-irradiadas o aparecimento de bandas de
absorcio nas reqifes de 1700cm~' & 960cm~! correspondentes a
grupamentos carbonila(IC=0) e insaturacdes (CH=CH), respectivamen
te. As matrizes poliméricas oxidadas foram sensibilizadas por u
ma solugdo de SnCly 0,3M e ativadas por PdCly 0,003M. Para Ll
processo de deposi¢do do metal (Cu) as superficies irradiadas e
nic irradiadas foram imersas em uma solugio de Co*? 0,8M / wi*?
0,03M / HCOH M por 20 minutos para a precipitagio de Cu® nas su
perficies poliméricas, Em seguida, os filmes de LDPE foram imer
sos em uma solucdo de CuSO4.5H20 0,8M por 1 minuto, onde fluia
uma corrente de 100 mA. Nestes caso os filmes de LDPE foram uti-
lizados como cétodo. Fol atingide uma deposmicio méx ima de
3.4 nglcmz paraa amostra irradiada a 50 kc;y,s“‘ a0 passo gue a
massa de cobre metilico depositada na superficie de LDPE ndo ir
radiado, foi de 1,2 mg/cm?.



